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Le SSD Ultime

La meilleure expérience de jeu. Les vitesses de
lecture/écriture séquentielle vont jusqu'a 7450/6900
Mo/s et frolent des performances proches du maximum
de PCle® 4.0. Jusqu'a 55 % d'amélioration des
performances  aléatoires qui  permettent des
chargements plus rapides pour un réalisme de jeu sur PS5
et PC inégalable. Le 990 PRO offre un équilibre optimal
entre vitesse, efficacité énergétique et fiabilité, ce qui en
fait une solution idéale pour les jeux lourds ainsi que pour
les taches créatives
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Evitez les coups de chauds. Le radiateur mince
dissipe la chaleur pour éviter une baisse de
performances a cause de la surchauffe. Obtenez
une chaleur stable ainsi quun bruit de

ventilateur minimal. Le dissipateur fin est
compatible avec
PlayStation®5, ordinateurs de bureau et

ordinateurs portables répondant aux Norme
PCI-SIG® D8. Le design futuriste du radiateur
ajoute du style au controle de la chaleur
maintenant avec des lumieres RGB.

FORMAT
M.2 2280
Dimensions: |22 (mm) x L 80 (mm) x h 2.38 (mm)

CAPACITE
1To/2To

INTERFACE
PCle Gen 4.0 x4, NVMe 2.0

MEMOIRE
Samsung V-NAND V7 3-bit MLC

MEMOIRE CACHE

1 Go LPDDR4 (version 1 To)

2 Go LPDDR4 (version 2 To)

SECURITE

Class O (AES 256) ,TCG/Opalv2.0, MS eDrive (IEEE1667)

CONTROLEUR
Samsung in-house

GARANTIE

5 ansou selon la garantie TBW

Efficacité énergétique

révolutionnaire
Des performances plus économes en énergie.
Le controleur nouvellement congu par

Samsung améliore l'efficacité énergétique du
SSD jusqu'a 50 % par rapport au 980 PRO.

* Basé sur les résultats des tests internes du modele 1 To.
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VITESSES SEQUENTIELLES LECTURE

ET ECRITURE
1 To: 7450 Mo/s 2 To: 7450 Mo/s
6900 Mo/s 6900 Mo/s

VITESSES ALEATOIRES LECTURE

ET ECRITURE 4KB, QD32

1 To: 1200K IOPS 2 To: 1400K IOPS
1550K I0PS 1550K I0PS

SAMSUNG MAGICIAN

RAPID Mode, Benchmark, mises a jour

TBW

1To: 600 To
2To:1200To
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